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摘要(译)

提供了用于统一密封材料的步骤的技术，使得液晶显示装置的产量和可
靠性变高。图案化扫描线的起始膜，使得在区域R1和R2中形成用于第一
层的未电连接的棱柱形虚拟布线301，并且在区域R3中形成从像素部分
延伸的布线302，以及具有布线303的布线303。连接端部303a形成在区
域R4中。在形成层间绝缘膜之后，图案化信号线的起始膜，使得形成用
于第二层的虚设布线304以嵌入布线301至303之间的间隙，以及布线305
和布线303。从像素部分延伸的部分彼此连接。这允许密封材料形成区域
的横截面结构的统一。
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